
プログラム 

13:15~13:45 招待講演 

A 会場(IB011) 

 学生が SC 学術講演会を開く意義は何だろうか？ 

 ~学生から教員になって思うこと~ 

名大スチューデントチャプター2 代目会長/現名大院工助教 柴山 茂久 

 

13:45~14:00 口頭発表 

A 会場(IB011) 

 ろうそくの炎のプラズマについて 

名古屋市立向陽高等学校 片瀬 瑛仁、坂本 直哉、鈴木 陽介 

 

10:00~12:00 ポスターセッション 

会場(IB 館廊下) 

10:00~11:00 P-奇数番号の発表者 

11:00~12:00 P-偶数番号の発表者 

P1 ろうそくの炎のプラズマについて 

名古屋市立向陽高等学校 片瀬 瑛仁、坂本 直哉、鈴木 陽介 

P2 コイルが作る磁場の広がり方についての考察 

   愛知県立岡崎高等学校 °近藤 壮馬、塚越 駿大 

P3 光検出器への応用に向けた NdFeAs(O,F)薄膜のマイクロ細線加工 

1.名古屋大学物質科学専攻、2.名古屋大学物理工学科、3.名古屋大学応用物理学専攻 

○辻 泰成 1、松本 拓也 1、山田 貴之 2、畑野 敬史 1、中村 優斗 3、飯田 和昌 1、 

岸田 英夫 3、柏谷 聡 3、生田 博志 1 

P4 ミリ波受信機の低雑音化に向けた局部発振信号の特性改善の研究 

1.名古屋大学大学院工学研究科、2.名古屋大学宇宙地球環境研究所 

○入山奨基 1,2、中島拓 1,2、水野亮 2、長濱智生 2 

P5 SiN/GdFeCo/Ta 膜におけるスピンホール磁化反転 

  名古屋大学 〇川上圭祐、大島大輝、加藤剛志、岩田聡 

P6 スピンホール磁気抵抗測定に向けたノンコリニア型反強磁性絶縁体 SmFeO3 薄膜の作製 

  名大院工 ○八田隼之介、棚橋 直也、松浦健人、羽尻 哲也、浅野 秀文 

P7 Pb1-xSnxSe のトポロジカル相転移点近傍における磁性元素置換効果 

  名大院工 ○達 直登、浦田 隆広、生田 博志 

P8 反強磁性体 CaMn2Bi2 の輸送特性に対する湾曲歪みの影響 

 名大院工 〇小暮 慶伍、石川直弥、浦田隆広、生田博志 

P9 紅色光合成細菌に対する酸化窒素ラジカル照射の効果 

1.名城大、2.名古屋大 ○嶽野正和 1、橋爪博司 2、堀勝 2、伊藤昌文 1 



P10 酸化窒素ラジカル活性培養液のメラノーマ細胞に対する対腫瘍効果 

  1.名城大、2.名大 ○小川 和馬 1、村田 富保 1、堀 勝 2、伊藤 昌文 1 

P11 支持脂質二重膜と酸素ラジカル照射生理食塩水との相互作用 

1.名城大、2.豊橋技科大、3.名古屋大 

〇久米 寛 1、 手老 龍吾 2、橋爪 博司 3、 近藤 博基 3、 堀 勝 3、 伊藤 昌文 1 

P12 酸素ラジカルで処理した滅菌水を用いた浮遊細菌とバイオフィルム形成細菌の不活性化 

1.名城大、2.名大 ○長瀬 智之 1、小森 由美子 1、堀 勝 2、伊藤 昌文 1 

P13 高密度高配向 CNT シートを用いたリチウムイオン電池負極の研究 

静大院工 ○後藤 良輔、浅生 智也、苅田 基志、中野 貴之、田中 康隆、井上 翼 

P14 シングルバブルソノルミネセンス発光強度パラメータ依存性の検証 

静岡大学 ○原涼馬、松井信 

P15 レーザービームをエネルギー源とする宇宙輸送システムのレーザー出力と打上性能のスケール

則の調査 

  1.静岡大、2.名古屋大 ○亀井 知己 1、小野 貴裕、丹羽 亮貴、松井 信、森 浩一 2 

P16 一酸化スズとリン酸を用いた導電性材料の時間応答特性 

中部大学 ○松﨑 礼依未、後藤 英雄、田橋 正浩、高橋 誠 

P17 チタンターゲットを用いたハイパワーインパルスマグネトロンスパッタリング放電における 

イオンの生成過程 

名城大理工 〇伊賀 一憲、太田 貴之 

P18 透明アモルファス酸化物半導体 Cd-Ga-Sn-O 薄膜に与える組成の影響 

山梨大院医工農 ○ 中村 慶、金 旼奭、柳 博 

P19 ハイパワーインパルスマグネトロンスパッタリングで成膜した Si-DLC 膜の摩擦特性 

  1.名城大理工、2.千葉工大、3.岐阜大工 

○三輪 侑生 1、小田 昭紀 2、上坂 裕之 3、太田 貴之 1 

P20 太陽電池への応用を目指したアモルファス酸化物半導体 Cd-Ga-Sn-O 薄膜の作製と物性制御 

   山梨大院医工農 ○藤本 竜汰、金 旼奭、柳 博 

P21 グラフェン電極による酸化亜鉛薄膜の弾性表面波特性 

1.名工大院工、2.Institut de Microelectronica de Barcelona 

○小椋 裕生 1、加藤 優希 1、高柳 真司 1、安部 功二 1、Gemma Rius 2、種村 眞幸 1 

P22 YF3 薄膜を用いた真空紫外センサの粒子径制御及び応答速度評価 

 1.名工大、2.ウシオ電機 ○加藤 誠也 1、鈴木 健太郎 1、大谷 潤 1、小野 晋吾 1、加瀬 征彦 2 

P23 超音波援用液相レーザーアブレーション法を用いた金属ナノ粒子の調製 

 名大工 ○胡新、Mardiansyan Mardis、Wahyudiono、高田昇治、神田英輝、後藤元信 

P24 塩化鉄を触媒に用いた CNT フォレスト合成における成長メカニズムの研究 

静大工 ○林 竜弘、小松原 孝太、苅田 基志、中野 貴之、井上 翼 

P25 塩化物介在 CVD 法を用いた CNT 成長における一酸化炭素効果 

静大院工 ○小松原 孝太、苅田 基志、中野 貴之、井上 翼 

 



P26 縦方向電極応用に向けた CNT フォレストの選択合成 

静大工 ○ 伊澤 洪作、苅田 基志、中野 貴之、井上翼 

 

P27 カーボンナノウォール/ダイヤモンド光メモリスタの電気伝導特性 

名大院工 ○今井 祐太、伊藤 秀治、水野 雄貴、植田 研二、浅野 秀文 

P28 結合剤を用いたカーボンナノチューブ撚糸の強化 

  静大院工 ○喜納 太一、柴田大輝、 苅田 基志、中野 貴之、井上 翼 

P29 マイクロ波励起リモートプラズマ CVD を用いた少数層グラフェンの作製 

名城大理工 ○大山 泰秀、竹田 圭吾、平松 美根男 

P30  P 添加 Ge コア Si 量子ドットの帯電および局所電気特性評価 

名大院工 ○永井 僚、藤森 俊太郎、池田 弥央、牧原 克典、大田 晃生、宮崎 誠一 

P31  Ge/Si 量子ドット上への Si 選択成長および発光特性評価 

名大院工 ○藤森 俊太郎、山田 健太郎、永井 僚、池田 弥央、牧原 克典、宮崎 誠一 

P32  塗布熱分解法による Ca3Co4O9熱電薄膜の作製 

中部大学 ○吉川 哲史、田橋 正浩、高橋 誠、後藤 英雄 

P33  Cu-Zn-Sn スピンコートプリカーサ膜と硫化水素を用いて作製した Cu2ZnSnS4 膜の特性に 

およぼす硫化開始温度の影響 

1.中部大、2.津山高専、3.大阪大、4.甲南大、5.宮崎大 

            ○宇野 直暉 1、田橋 正浩 1、高橋 誠 1、中村 重之 2、原田 隆史 3、池田 茂 

4、吉野 賢二 5、 後藤 英雄 1 

P34  表面密閉法を用いた 1 ステップ熱処理による Cu2ZnSnS4光吸収層の作製 

中部大学 〇菊田 篤人、田橋 正浩、高橋 誠、後藤 英雄 

P35  塑性成型法で作製した Ca3Co4O9酸化物熱電材料 

中部大学 ○伊藤 友彦、田橋 正浩、夏目 朋晃、高橋 誠、後藤 英雄 

P36  塗布熱分解法によって作製したプリカーサ膜と硫化法を用いて作製した Cu2ZnSnS4膜の特性           

におよぼす原料溶液中金属モル濃度の影響 

中部大学 〇奥西智大、田橋正浩、高橋誠、後藤英雄 

P37  Cu2ZnSn(S,Se)4におけるサブギャップ領域の光吸収評価 

   1.岐阜大工、2.東工大工 ○Nur Syazwana Abd Rahman 1、河田知輝 1、長田佑太 1、山田繁 1、 

伊藤貴司 1、野々村修一 1、杉本寛太 2、山田明 2 

P38  トポロジカル半金属 LaBi 薄膜の作製と電気伝導特性 

名大院工 〇鈴木 健太、森 雅斗、羽立 康浩、植田 研二、浅野 秀文 

P39  コウジカビ胞子に対するラジカル照射の効果 

1. 名城大，2. 名古屋大 ○後藤 拓也 1、志水 元亨 1、加藤 雅士 1、橋爪 博司 2、堀 勝 2、  

伊藤 昌文 1 

P40 BiS2系超伝導体 La0.1Ce0.9(O,F)BiS2単結晶の育成およびその特性評価 

1.山梨大、2.物材機構、3.北大、4.米子高専 ○花田 祐二 1、長尾 雅則 1、松本 凌 2、三浦 章 3、 

丸山 祐樹 1、綿打 敏司 1、田中 博美 4、高野 義彦 2、田中 功 1 



14:15~17:45 オーラルセッション (A 会場: IB011,  B 会場: IB013) 

A 会場(IB011) 

14:15~15:15 オーラルセッション A1~A4 

14:15~14:30 A1  Ge コア Si 量子ドット/Si 量子ドット多重集積構造からの弾道電子放出 

名大院工 ○二村 湧斗、牧原 克典、大田 晃生、池田 弥央、宮崎 誠一 

14:30~14:45 A2  ポストアニール温度による BaSi2薄膜のキャリア密度への影響 

名大院工 ○木村 裕希、藤原 道信、中川 慶彦、後藤 和泰、黒川 康良、宇佐美 徳隆 

14:45~15:00 A3  Ge(001)基板上へのエピタキシャル HfGe2層の成長と界面電気伝導特性 

1.名古屋大院工、2.名古屋大未来研、3.学振特別研究員、4.名古屋大未来社会創造機構 

○千賀一輝 1、中塚理 1, 2、鈴木陽洋 1, 3、坂下満男 1、財満鎭明 1, 4 

15:00~15:15 A4  Al2O3/4H-SiC に対する酸素ラジカル処理による界面反応機構 

  1.名大院工、2.産総研・名大 GaN-OIL、3.愛知工大、 

  4.名大未来材料・システム研究所、5.名大未来社会創造機構 

○土井拓馬 1, 2、竹内和歌奈  1, 3、坂下満男 1、柴山茂久 1、田岡紀之 2、中塚理 1, 4、財満鎭明 5 

 

15:30~16:30 オーラルセッション A5~A8 

15:30~15:45 A5  GaSb(001)基板上における Si1−xSnx薄膜の固相成長 

1. 名大院工, 2. 名大高等研究院, 3. JST さきがけ, 4. 名大未来研, 5. 名大未来社会創造機構 

○丹下龍志 1、黒澤昌志 1,2,3、中塚理 1,4、財満鎭明 5 

15:45~16:00 A6  イオン注入基板を用いた歪緩和 Ge1−x−ySixSny層の形成 

1.名古屋大院工、2.名古屋大未来研、3.名古屋大未来社会創造機構 

○祖父江秀隆 1、福田雅大 1、中塚理 1,2、財満鎭明 3 

16:00~16:15 A7  ビニルシラン単一前駆体を用いた CVD 法による 

Si 基板上への 3C-SiC エピタキシャル成長と P ドーピング 

1.名古屋大院工、2.愛知工大、3.名古屋大未来研、4.名古屋大学未来社会創造機構 

○橋本健太郎 1、土井拓馬 1、竹内和歌奈 1,2、中塚理 1,3、財満鎭明 4 

16:15~16:30 A8  Degradation of passivation performance of crystalline silicon solar cells employing 

 stacks of ultrathin oxide and polycrystalline Si formed by aluminum induced crystallization 

Nagoya Univ.  Yuqing Li, Kazuhiro Gotoh, Takeya Mochizuki, Yasuyoshi Kurokawa, Noritaka Usami 

 

16:45~17:45 オーラルセッション A9~A12 

16:45~17:00 A9  酸素プラズマ処理によるカーボンナノウォールの濡れ性の変化 

岐阜大工 ○田邉耕生、鈴木友康、祖父江弘志、家田祐輔、山田繁、伊藤貴司、野々村修一 

17:00~17:15 A10  リモート水素プラズマ支援によって高密度形成された  

FePt 合金ナノドットの磁化特性評価 

    名大院工 ○橋本 靖司、牧原 克典、大田 晃生、池田 弥央、宮崎 誠一 

 

 



17:15~17:30 A11  エピタキシャル Al/Ge(111)の形成と真空中熱処理による 

表面平坦化および Ge 析出  

1.名大院工、2.名大高等研究院、3.名大未来研、4.産総研 GaN-OIL 

○小林征登 1、大田晃生 1,2、黒澤昌志 1,2、洗平昌晃 1,2,3、田岡紀之 4、 

池田弥央 1、牧原克典 1、宮﨑誠一 1 

17:30~17:45 A12  Temperature dependent growth of Boron Nitride film by surface wave  

assisted microwave plasma chemical vapor deposition method  

1. Chubu University, 2. Nagoya Inst. of Tech. 3. C’s Techno Inc. 

 ○Rupesh Singh 1, Golap Kalita 2, Masayoshi Umeno 3 and Toshio Kawahara 1 

 

B 会場(IB013) 

14:15~15:15 オーラルセッション B1~B4 

14:15~14:30 B1  和周波発生分光法を用いたプラズマとグルコースの表界面反応解析 

1.名城大理工、2.名大院工 ○勝谷 稜也 1、太田 貴之 1、石川 健治 2、堀 勝 2 

14:30~14:45 B2  メラノーマ細胞におけるラジカル処理した芳香族アミノ酸の影響とその分析 

1.名城大学、2.大阪市立大学、3.名古屋大学 

○岩田 直幸 1、ヴラデッシュ ガマリーブ 1、呉 準席 2、堀 勝 3、伊藤昌文 1 

14:45~15:00 B3  レーザープラズマを用いた 4 kW 級レーザー推進デモ機の設計 

1.静大工、2.名大工 ○丹羽 亮貴 1、小野 貴裕 1、亀井 知己 1、松井 信 1、森 浩一 2 

15:00~15:15 B4  フェムト秒レーザー加工によるモスアイ型 THz 反射防止構造  

  1.名古屋工業大学、2. IMRA America, Inc.  

○余 希 1、堀田 尚輝 1、須藤 正明 2、小野 晋吾 1、裵 鐘石 1 

 

15:30~16:30 オーラルセッション B5~B8 

15:30~15:45 B5  マイクロ流路内液中プラズマの放電特性 

 名城大理工 ○木野 裕也、熊谷 慎也、太田 貴之 

15:45~16:00 B6  ハイパワーインパルスマグネトロンスパッタリングを用いた 

TiN 成膜プロセスにおける気相診断 

名城大理工 ○中村 将之、竹田 圭吾、太田 貴之 

16:00~16:15 B7  液滴注入時におけるプラズマの挙動の調査 

中部大工 ○ 澤田 竜馬、中村 圭二、小川 大輔 

16:15~16:30 B8  気液スラグ流内でのパルス放電プラズマによる金属ナノ粒子の調製 

 名大院工 ○山田 基生、高田昇治、Wahyudiono、神田英輝、後藤元信 

 

16:45~17:45 オーラルセッション B9~B12 

16:45~17:00 B9  MgO/Fe/Pt 積層膜における Gilbert ダンピング定数 α 

名古屋大学 〇石井克弥、大島大輝、加藤剛志、岩田聡 

 



17:00~17:15 B10  磁性半導体候補物質(Ba,K)(Zn,Mn)2P2における磁気及び輸送特性 

    名大工 ○廣瀬 翔一、伊藤 巧、浦田 隆広、畑野 敬史、飯田 和昌、生田 博志 

17:15~17:30 B11  ミスカット MgO 基板上に成膜した鉄系超伝導体 NdFeAs(O,F)の輸送特性 

名大工 ○近藤 圭祐、松本 拓也、畑野 敬史、浦田 隆広、飯田 和昌、生田 博志 


